' PAMIECI POLPRZEWODNIKOWE
Tryby dostepu do pamieci
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Cykl magistrali — stan oczekiwania

Praca magistrali taktowana jest zegarem o okreslonej czestotliwosci, bedacej zwykle podwielokrotnoscig
czestotliwosci zegara taktujgcego procesor. Wartos¢ tej czestotliwosci zalezy réwniez od rodzaju magistrali
(ISA, PSI).
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Oznaczenia stosowane na wykresie:

BCLK— (ang. Bus Clock) VA —wazny adres
WS -stan oczekiwania — (ang. wait state) DI—dane odczytywane
Ts (ang. send status) lub T1 DO - dane zapisywane

Tc (ang. perform command) lub T2 stan uspienia -
Ti (ang. idle state)



Dla magistrali ISA pojedynczy cykl magistrali realizowany jest w ciggu dwdch taktdw zegara magistrali (BCLK)
oznaczany przez Ts(ang. send status) lub T1 oraz T, (ang. perform command) lub T2.

Dla wiekszych czestotliwosci tego zegara lub wolniejszych pamieci konieczne jest opdznienie wykonania

operacji na pamieci np.:

W przypadku operacji odczytu musimy poczekaé, az na magistrali danych ustalg sie prawidtowe wartosci bitéw
odczytywanego stowa. Opdznienie to jest realizowane przez wstawienie dodatkowych taktéw zegara
magistrali zwanych — stanami oczekiwania (ang. wait states)



Odswiezanie pamieci DRAM

Odswiezanie komérek pamieci DRAM polega na cyklicznym dotadowywaniu pojemnosci pamietajgcych
przechowujgcych wartos¢ 1.

Czestotliwos¢ odswiezania zapewniajgca poprawng prace pamieci DRAM podawana jest przez producenta
jako parametr katalogowy, ktdrego nalezy przestrzega¢. Odswiezanie pamieci realizowane jest przez ukfady
logiczne odswiezania bedgce elementem systemu - ptyty gtdwne;j.

Sposoby odswiezania pamieci dynamicznych RAM

* sygnatem RAS (ang. RAS only) — praktycznie juz nie stosowany

* CAS przed RAS(ang. CAS—- before - RAS) — wymaga obecnosci w uktadach pamieci wewnetrznego
licznika od$wiezania. Sterownik DRAM wytwarza aktywny sygnat CAS, a nastepnie RAS. W odpowiedzi
na takg sekwencje uktady pamieci DRAM odswiezajg wiersz wskazany przez ich wewnetrzny licznik
odswiezania.

* odswiezanie ukryte (ang. hidden refresh) — wymaga obecnosci w uktadach pamieci wewnetrznego
licznika od$wiezania. Po wytworzeniu aktywnych poziomdw sygnatéw RAS i CAS i odczycie komorki
sygnat RAS zmienia kolejno stan na nieaktywny i aktywny przy stale aktywnym sygnale CAS . Powoduje
to pozostawienie zawartosci odczytywanej komérki na wyjsciach danych przy jednoczesnym
(réwnolegtym) odswiezaniu wiersza zaadresowanego przez wewnetrzny licznik odswiezania pamieci.

* samoodswiezanie (ang. self-refresh) — uktady logiczne odswiezania s zawarte wewnatrz uktadéw
pamieci.
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